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1. Si consideri un amplificatore di tensione con Av = 1000 e polo sp=-100 rad/s, Rin = 2 MW, Rout = 1 
MW. Si reazioni in modo da ottenere un amplificatore con impedenza di ingresso di 80 MW e 
impedenza di uscita maggiore di 10 MW. Una volta scelta e dimensionata la rete di reazione, si 
calcolino le resistenze di ingresso e uscita così ottenute, e il limite superiore di banda del sistema.  
  

2. Sia dato il circuito a lato, con un timer LM555. 
Calcolare la forma d’onda generata dal circuito, 
giustificando il procedimento, e rappresentare la 
tensione di uscita e la tensione sulla capacità sullo 
stesso asse dei tempi, quotando i punti rilevanti 
(R1 = 5 KW,     R2 = 7 KW,    R3 = 2 KW,    C = 33 µF). 

 
3. Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare: 
- il punto di riposo dei due transistori,  
- l'amplificazione Vout/Vs a centrobanda,  
- il limite inferiore di banda e il limite superiore di banda 

NOTE:  
 

• Il BJT è un Q2N2222 con hoe=0; 
• Il BJT si può considerare resistivo; 
• Il JFET è un 2N3819 con rd à ∞ 
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